TIM - MATERIALY TEPELNEHO ROZHRANI — EL. IZOLACNI

Silikonovy materidl vyztuzeny skelnym vlaknem / BG Series

Boron Nitride keramikou

Rada BG je silikonova pryz - vyztuzend sklenénymi vlékny, elektricky

izolujici s mimoradné dobrou tepelné vodivou keramikou z nitridu béru, ktera
ma vynikajici dlouhodobou mechanickou stabilitu a vynikajici tepelnou
vodivost. Diky mékkym povrchovym vlastnostem se material velmi dobfte

prizptsobuje kontaktnim povrchiim, ¢imz minimalizuje tepelny odpor a tim i
celkovy odpor prenosu tepla. Folie BG jsou vhodné pro vyrobu podlozek pod
diskrétni TO pouzdra a pro vyiezy ruznych tvard. Jsou doporucovany pro
tepeln¢ a mechanicky naro¢né aplikace vyzadujici vysokou elektrickou

izolaci, velmi dlouhou zivotnost a souvisejici vysokou spolehlivost.

VLASTNOSTI

Vysoce tepelné vodiva silikonova folie plnéna

Boron-Nitride keramikou s vysokou

elektrickou izolajici a vybornou mechanickou
stabilitou, dlouhou Zivotnosti a spolehlivosti.
Idealni nahrada tepelné vodivé pasty + slidy.
Vhodné i pro dalsi tepelné narocné aplikace.

DOSTUPNOST

Standardni listy 440 x 320 mm -
nelepivé. Varianta 1 strana lepiva
je o rozmérech 200 x 260 mm

(vyssi Rth). Podlozky pro TO-

diskrétni pouzdra, Vytezy a dalsi

upravy formatt na vyzadani

PRIKLADY POUZITI

Prenos tepla MOSFET, IGBT, tyristord,

diod, a dalsich polovodic¢t v neizol. TO

pouzdrech, ale i vétSich formath a ploch.
Napajeci zdroje, servopohony, ménice,

regulatory, akumulatorové jednotky, UPS,

svarovaci stroje a invertory, indukéni ohfevy

Vlastnosti Jednotky | Metoda testovani 20-BG 30-BG 45-BG 80-BG
Silikonova pryZz s Boron Nitride keramikou | material - + sklolaminat + sklolaminat + sklolaminat + sklolaminat
Barva bila bila bila bila

Tloustka mm 0,20 (+/-0,05) 0,30 (+0,1/-0) 0,45 (+/-0,05) 0,80 (+0,1/-0)
Tepelné a elektrické

Tepelny odpor (TO-3P) °C/W Shin-Etsu Method | 0,11 0,26 0,35 0,46

Tepelny odpor (TO-3P) AD — 1Istr. lepiva °C/W Shin-Etsu Method | 0,49 0,73 0,85 0,92

Tepelna vodivost W/m*K ASTM E1530 5,00 5,00 5,00 5,00
Pracovni teplota °C -60 °C t0 200 °C | -60 °C to 200 °C | -60 °C to 200 °C -60 °C to 200 °C
Prtirazné napéti / 1000 V/s (rampa napéti) V(AC) JIS K 6249 7 000 12 000 16 000 21 000
Prirazné napéti / do poruchy (Groven napéti) | V(AC) JISK 6249 2 000 5000 6 000 9000
Objemovy odpor Q/em JISK 6249 8,0x 10'2 10,0 x 1012 9,0 x 10'2 11,0 x 10'2
Dielektricka konstanta 1kHz JIS K 6249 3,0 3,1 2,9 2,9
Koeficient dielektrickych ztrat 1kHz JISK 6249 2x 1073 2x10°3 2x10°3 2x10°3
Mechanické

Tvrdost Durometer A Shore A JIS K 6249 90 90 90 90

Odolnost proti pretrzeni (kN/m) JISK 6249 197 223 209 54

Pevnost v tahu MPa JIS K 6249 51 50 49 14

Hustota pfi 23 °C g/cm? JIS K 6249 2,6 2,6 2,6 2,6
Odplynovani (LMW Siloxane) suma D3-10 ppm Shin-Etsu Method | =<10 =<10 =<10 =<10

Cista, rychla a bezpeéna montaz

ANO

bez nutnosti podmazavat kontaktni pastou

Hodnoceni hoflavosti

UL 9%4

V-0

Meéftici metody: vSechna data bez ziruky, mohou byt zménéna v zavislosti na pouZité metodé. Pro konkrétni data, méFici metody a dalii informace nas kontaktujte.

1so RoHS
29001
14001 wﬁgf

REACH

RLMIC

Semic Trade, s.r.o., Volutova 2521/18, 158 00 Praha 5

Telephone: +420 251 625 331, 251 625 332, 251625 377
28  GSM: +420 605 999 994 Fax:+420 251 626 252, 251 626 393

www.semic.cz

l I semic@semic.cz



